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نانُمتر ِ مقیاس در نوری ِ انبرک

ِ مواد و میسازند، ͳ΋تری΋ال ِ میدان ِ شدت ِ گرادیان Έی لیزر با که می΋ند کار طُر این نوری ِ انبرک

ِ دقت روش این با است. بیشینه میدان ِ شدت که میشوند جذب ای نقطه یِ سو به Έتری΋دی-ال

به میشود ͳمرئ ِ نور با ترتیب این به است. به-کار-رفته ِ ِ-مˇ; طول- ِ نصف یِ مرتبه از نُعˆن ͳجابه�جای

به که ͳی چیزها یِ برا که است، لازم زیاد ِ شدت با ی لیزر ضمنَن رسید. 300 nm ِ حدود در ی دقت

دست΋اری ِ دقت ِ بهبود یِ برا نیست. مناسب (ͳزیست یِ مل΋ولها ِ (مثل ند حساس نور ِ زیاد ِ شدت

ͳتطبیق ِ روش Έی هم زیاد ِ شدت ِ مش΋ل ِ حل یِ برا اند. برده کار به را Έنزدی-ِ میدان- ِ روش

می΋ند. تغییر شود جابه�جا است قرار که ای ذره ِ رفتار ِ اساس بر نور ِ شدت آن در که اند، برده کار به

کار به 1 µm ِ قطر به نوری ِ تار Έی آزمایش، در میشود. برطرف زیاد ِ شدت به نیاز ترتیب، این به

رفته کار به Έنزدی-ِ فروسرخ- ِ لیزر Έی هست. 85 nm یِ اندازه به ای رˇزنه یˆش ͳخروج در که رفته

پلͳ-سˉتیرن یِ دانه�ها اند توانسته ابزار این با کرد. نتظیم 5 mW و 2 mW ِ بین میشود را َش توان که
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